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Додаток А. Відомість кваліфікаційної роботи 

NN 
рядка Позначення Найменування Примітка 

    
  Текстові документи  
    

1 ГЮІК 947157.000 ПЗ Пояснювальна записка 65 с. 
    
  Графічні документи  
    

2 ГЮІК 947157.002 Презентація (слайди) 21 с. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ГЮІК 947157.000 ПЗ  Арк. № докум. Підпис Дата 

Розроб. Логунов   

Перев. Грицунов   Дослідження 
нанотехнологічного оптичного 

пристрою для визначення 
органічних речовин у рідких 

середовищах 

Літ. № 
арк. 

Арку
шів 

Н. контр. Шевченко   
ХНУРЕ 

Кафедра МЕЕПП Затв. Бондаренко   
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Додаток Б. Основні характеристики та зовнішній вигляд фотоелектронного 

помножувача Н5784-20 

 

 
а)       б) 

Рисунок Б.1 – Зовнішній вигляд та габаритні розміри фотоелектронного 

помножувача Hamamatsu H5784-20: а – загальний вигляд модуля спереду; б – 

вигляд збоку 

 

Таблиця Б.1 – Технічні параметри Hamamatsu H5784-20 

Параметр Значення Одиниці 
вимірювання 

1 2 3 
Напруга живлення ±11,5÷±15,5 В 
Максимальна напруга живлення ±18 В 
Максимальний вхідний струм +9/-1 мА 
Максимальна напруга вихідного  
сигналу (навантаження 10кОм) +10 В 

Максимальна напруга керування 
(вхідний опір 100 кОм) +1.0 В 

Робочий діапазон напруги 
керування +0.25÷+0.9 В 

Ефективність площі фотокатода ∅8 мм 
Діапазон налаштування чутливості 1÷104 – 
Максимум чутливості 630 нм 
Світлочутливість фотокатода  500 мкА/Лм 
Світлочутливість анода 2.5×108 В/Лм 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 
Темнова вихідна напруга 2 мВ 
Коеф. перетворення струм-напруга 1 В/мкА 
Напруга зміщення нуля ±3 мВ 
Рівень шума 2 мВ 
Час встановлення 2 с 
Рабоча температура +5÷+50 С° 
Маса 100 г 

 

 

 
а)        б 

Рисунок Б.2 – Робочі характеристики фотоелектронних помножувачів 

Hamamatsu H5784-01, H5784-02, H5784-04, H5784-20: а) залежність  

випромінювальної чутливості анода (В/нВт) від довжини хвилі (нм);  

б) залежність коефіцієнта підсилення фотоелектронного помножувача від 

напруги керування (В) 
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Додаток В. Основні характеристики та схема виводів мікросхеми AD5230 

 

 
 

Рисунок В.1 – Схема виводів мікросхеми AD5231 

 

 

 
 

Рисунок В.2 – Часова діаграмма прийому і передачі даних  

мікросхемою AD5231 
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Таблиця В.1 – Призначення виводів мікросхеми AD5231 

Номер Позначення Призначення 
1 O1 Цифровий вивід 1 з незалежної пам'яті (визна-

чається значенням біта 0 в комірці пам'яті 1) 
2 CLK Тактовий вхід послідовного інтерфейсу 
3 SDI Вхід даних послідовного інтерфейсу 
4 SDO Вихід даних послідовного інтерфейсу (для 

каскадування мікросхем) 
5 GND Земля 
6 VSS Живлення негативної полярності 
7 T Зарезервовано для тестувания 
8 B Вивід B потенціометра 
9 W Вивід движка потенціометра 
10 A Вивід A потенціометра 
11 VDD Живлення позитивної полярності 
12 WP Захист від запису  
13 PR Аппаратний скид потенціометра (положення 

движка завантажується з енергонезалежної 
памяті) 

14 CS Вибір чипу. Робочий стан низький 
15 RDY Готовність. 1 при завершенні останньої 

інструкції. 
16 O2 Цифровий вивід 2 із енергозалежної памяті 

(визначається значенням біта 1 в комірці 
памяті 1) 
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Додаток Г. Модульний потенціостат Autolab PGSTAT302N 

 

 
Рисунок Г.1 – Зовнішній вигляд робочої панелі потенціостата 

Autolab PGSTAT 302 N 

 

Таблиця Г.1 – Технічні параметри потенціостата Autolab PGSTAT 302 N 

Параметр Значення 
Діапазон потенціалів, В +/– 10 
Співвідношення напруги, В +/– 30 
Максимальний струм, А 2 
Діапазон струмів, А 10-8÷1 
Точність потенціалу, % ±0,2 
Роздільна здатність потенціалу, мкВ 0,3 
Точність струму, % ±0,2 
Роздільна здатність струму, % 0,0003 (діапазону 

струму) 
Вхідний опір, ТОм > 1 TOhm 
Пропускна здатність потенціостата, 
МГц 

1 

Комп'ютерний інтерфейс USB-шина 
Керуюче програмне забезпечення NOVA 
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Додаток Д. Метод  нанесення тонких плівок на твердотільну поверхню 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рисунок Д.3 – Принцип роботи Ленгмюр-Блоджеттівської ванни (а) та 

отримання моношарів з наночасток (б) 
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Додаток Е. Презентація 
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Розроб. Логунов   ГЮІК 947157.000 ПЗ 
Перев. Грицунов   

Н. контр. Шевченко   МНПм-22-1 Аркуш 1 

Затв. Бондаренко   ХНУРЕ, каф. МЕЕПП Аркушів 
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